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ocBiTHiM стуIIенем <<магiстр>) на ocHoBi
фахового iспиту дjlя абiтурiентiв, якi вступають до EIy <запорiзька

Для оцiнки знань абiryрiентiв на фаховому iспитi фаховою атестацiйною
комiсiею розробленi критерiально-орiентованi TecToBi завданнrI, яd
дозвоJuIють встановити piBeHb сформованостi компетентностей необхiдншс
дJuI засвоення змiсry навчання за спецiалънiстю G5, Елекmронiка, елекmроннi

rtршшdu i прuсmроt\ ступеня <<магiстр>>.

Формат проведеннrI фахових iспитiв та порядок iх вiдеофiксацii
визначаються вiдповiдними положеннями Правил прийому до НацiонЕlльного
унiверситету <<Запорiзъка полiтехнiко> в 2026 роцi.

Всryпники повиннi знати i вмiти:
- ocHoBHi технологiчнi процеси с}п{асноi електронiки;
- застосувати фiзичнi та математичнi моделi дJIя

технологiчних процесiв;
розробки HoBlD(

робоry напiвпровiдникових приладiв;
- особливостi електронного спектра наноструктур та застосуванIuI

систем зни)кеноi розмiрностi в суrаснiй електронiцi та iншlдс гаJIузях;
- фiзико-хiмiчнi властивостi поверхнi твердого тiла i змiну цLD(

властивостей при yTBopeHHi HaHoKJIacTepiB i наносистем;
- фiзичнi принципи функцiоЕування i ocHoBHi характеристики KBaHToBlD(

пiдсилповачiв i генераторiв, а також iншпос елементiв i гlристроТв
оптичноi i квантовоi електронiки;

- основи базових елементiв i пристроiЪ квантовоТ i оптичноi електронiки,
вживаних в с}часн!D( iнформацiйних системах;

- ocHoBHi фiзичнi процеси та явища у напiвпровiдника<, що зумовJIюють

режими роботи лiнiйних i- розраховувати статичнi i динамiчнi
нелlнlинID( перетворювачlв сигн€tлlв;

- скJIадати моделi скJIадовID( великоi схеми i макромодель в цiлому;
- apxiTeKrypy мiкропроцесорiв i мiщроконтролерiв;
- ocHoBHi види та механiзми вiдмов у напiвпровiдникових та

мiк,роелекц)оннLD( цриладах;
- принципи та методи системи випробувань на надiйнiсть;

Тк9:

г

oТq*:,





1.

2.

J.
4.

5.

спис ок рЕкомЕIIдовдноi лI тЕрлтури
Прохоров Е. ,Щ. Твердотiла елекгронiка. - х. хнУ iM. В. Н. Каразiна, 2о07. - 544 с,
Борисов о.В., Гусев В. о., Якшrлеrпсо Ю. I. ТверлотЬна електронiка: Навчальrпп1 посiбlппс. -
К.: НТУУ кШ,2004. -200 с.
Заячук.Щ. М. Нанотехнологii i наноструктури. - bBiB: Jъвiвська полiтехнiка" 2009. - 580 с.
НаХОдкiн М. Г., Шека,Щ. I. Фiзичнi основи MiKpo- та наноелектронiки. К.: КНУ
iM. Т. Г. ТIТевчешса,2005. _ 4зI с.
Сенько В. I., Панасенко М. В., Сенько е. В, Юрченко М .М., Сенько Л. I., Ясiнськлй В. В.
Електронiка i MiKpocxeMoTexHiKa: У 4 т. -. Т.2: Аналоговi та iмпульснi присгроi. - Х.: ФОJПо,
2002.- 510 с.
МудрIй С. I. Фiзшса кластерiв i наносистем. - bBiB: ЛtIУ iM. I. Фраrrrtа, 2008. - 446 с.
Назаров О. М., Нищеlжо М. М. Нанострукгури та нанотехнологii. - К.: НДУ, 2010. _ 256 с.
Колонтаевський Ю. П., Сосков А. Г. ГIромислова електронiка та MiKpocxeMoTexHiKa: теорiя i
практикум. - К.: Каравелq 2003. - 368 с.

9. ПршцепаМ.М., ПогребнякВ. П. Мiкроелекгронiка: В 3 ч. ч.2. Елемеrrпа
мiкросхемотехнiки. - К.: Вшца шк., 2006. - 503 с.

10. Жураковський Ю. П., По.гrгорак В. П. Теорiя iнформацiТ та код/ванЕя. - К.: Вшца rшс., 200l. -
255 с.

11.ПетухА.М., ОбiдникД.Т., ОбИш.rкМ.Д. IIифрова cxeмoтexнiKa: Навчальlпшi посiбнrж. _
Вiнниця:'ВНТУ,2015. - 120 с.

12. Нестерчук Д. М., KBiTKa С. О., Галько С. В. Основи метрологiТ та засоби вIлrлiрювань:
навчальниЙ посiбник. -Мелiтополь: Вr4давничо-полiграфiшili цеЕгр <<JIroKc>>, 20|7.-256 с.

13. Скiцько I. Ф., CKiIpKo 0.I. Обробка результатiв фiзичнlлl вимiрювань: навчальшлrl посiбrшrс. -
К.: КШ iм.Iгоря Сiкорського,2018. - 88 с.

Затверджено на засiданЕi
фасовоi атостацiйЕоi KoMicii
спецiЕlJlьностi G5 Еле кmр о HiKa,
ел екmр oHHi комунiкацii,
прtллаd обуdування mа раOiоmехнiка
(MiKpo- mа наноелекmроннi пршtаdu i
прuсmроi)
<< 23 >> квiтня 2026р.

Голова фаховоi атестацiйноi KoMicii
спецiальностi G5 Елекmронiка, елекmроннi
комунiкацil, пршлаdобуdування mа раdiоmехнiка
(MiKpo- mа наноелекmроннi пршлаOu i прuсmроi) Андрiй КОРОТУН

6.
7.
8.


